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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for produ-

cing crystalline bodies by directional solidification. The device comprises a

melting furnace (11) having a heating chamber (12) in which at least one

supporting surface (13) for a crucible (8) and at least one gas purging devi-

4 11 ce arranged above the supporting surface (13) and having a gas outlet fa-

cing the supporting surface (13) are defined. An embodiment of the device

is characterized in that the gas outlet is defined by one or more openings in

a lower plunger surface of a plunger-shaped element (2) which has a geo-

[ 12 metry adapted to the inner shape of the crucible (8), said shape allowing an

at least partial insertion of the plunger-shaped body (2) into the crucible

5 3 (8). The gas purging device and/or the supporting surface (13) comprise an

;LL adjusting mechanism or are designed to be adjustable in such a manner that

2 : they allow an adjustment of a perpendicular distance between the suppor-

ting surface (13) and the plunger-shaped body (2). The device and the cor-

10 E responding method allow carbon- and oxygen-containing materials to be

discharged from the melt more efficiently and in a controlled manner. The

device and the method thus allow — within certain limits — a specific ad-
7a justment of the carbon and oxygen content of the crystalline bodies.

5

(57) Zusammenfassung:
9 [Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung von kristallinen Kérpern mittels gerichte-
ter Erstarrung. Die Vorrichtung weist einen Schmelzofen (11) mit einer Heizkammer (12) aut, in der wenigstens eine Auflagetld-
che (13) fiir einen Schmelztiegel (8) und wenigstens eine {iber der Auflagefldche (13) angeordnete Gasspiilungseinrichtung mit ei-
nem der Autlagefldche (13) zugewandten Gasauslass ausgebildet sind. Die Vorrichtung zeichnet sich geméf einer Alternative da-
durch aus, dass der Gasauslass durch eine oder mehrere Offiungen in einer unteren Stempelfliche eines stempelférmigen Kérpers
(2) gebildet ist, der eine an eine Innenform des Schmelztiegels (8) angepasste Geometrie autweist, die ein zumindest teilweises
Einfiihren des stempelformigen Kérpers (2) in den Schmelztiegel (8) erméglicht. Die Gasspiilungseinrichtung und/oder die Aufla-
gefliche (13) weisen hierbei einen Verstellmechanismus aus oder sind derart verstellbar ausgebildet, dass sie eine Verstellung ei-
nes senkrechten Abstandes zwischen der Auflagetldche (13) und dem stempelformigen Kérper (2) erméglichen. Mit der Vorrich-
tung und dem zugehdrigen Verfahren lassen sich kohlenstotff- und sauerstotthaltige Stoffe effizienter und besser kontrollierbar
von der Schmelze wegfithren. Die Vorrichtung und das Verfahren erméglichen damit innerhalb gewisser Grenzen eine gezielte
Einstellung des Kohlenstoft- und Sauerstotfgehaltes der kristallinen Korper.



